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Reflexion / Transmission

Stetigkeit von E,, und H,

i = Reflexionskoeffizient (in s-Polarisation)
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K, = cuw’/c* -k
n =1 gMU<0

R=1r?<1, falls  ky/pu>0 — ki <0, n=.,/en<0

— Animation



Transmission durch Schicht

In

nl

/wei Grenzflachen = Transmission

t1ntm glkznd

1 — ”%1 e2ikz,d !

tin1 (Ky, d) = tn =1+4+1n

ldeale Bedingungen (¢ = p = —1)

tl
wkx,d)z

ik,nd —ik,1d
el K71 ;

k| < w/c
k| > w/c

=€

—ik,,d __ —ik,1d
e mt — o 1 ;

(J. B. Pendry, Phys. Rev. Lett. 2000)

Weglange d wird exakt kompensiert = Abstand 2d zwischen Bild und Quelle



iniengitter
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ebener Wellenlei

Experiment

(Remigius Zengerle, J. mod. Optics 1987)
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Experiment: ebener Wellenleiter mit Liniengitter
(Remigius Zengerle, J. mod. Optics 1987)
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Simulation (4 Experiment): Drahte, Kondensatoren, Spulen (Mikrowellen)

(Grbic & Eleftheriades, Appl. Phys. Lett.
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FIG. 1. TL unit cells. (a) Unit cell of dual TL structure (NRI medium) and
(b) unit cell of TL mesh (PRI medium).
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FIG. 3. Simulated voltage magnitudes for infinitely long interfaces (in the x

direction).

2003 + Phys. Rev. Lett. 2004)
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FIG. 4. Simulated voltage magnitudes for finite interfaces (in the x direc-
tion).



Gitter aus Drahten und Ringen (Mikrowellen)
Pendry & al. 1999 4+ Experiment: Shelby, Smith & Schultz, Science 2001)
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Struktur Simulation



Draht als Schaltkreis
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emK entlang Schlaufe = — magnetische Flussanderung
dI
RI —aEyyt = —L— =iwLI
out dt
Widerstand R, Induktivitat L (fiir Lange a)
Eout
Polarisationsstrom pro Volumen-gemitteltes Feld
Volumen (j,,,; = 0:P) (diinner Draht)
al = —iw?&ﬁ E ~ Eout
1/eqa ¢? oa
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Diinne Drihte: dielektrische Funktion
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Geschlitzte Ringe: Permeabilitat
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